
















































专利名称(译) 有机半导体器件，有机太阳能电池和显示板

公开(公告)号 US8519381 公开(公告)日 2013-08-27

申请号 US12/746616 申请日 2007-12-27

[标]申请(专利权)人(译) 日本先锋公司

申请(专利权)人(译) 先锋公司

当前申请(专利权)人(译) 先锋公司

[标]发明人 OYAMADA TAKAHITO

发明人 OYAMADA, TAKAHITO

IPC分类号 H01L51/40

CPC分类号 B82Y10/00 H01L51/4246 H01L51/50 H01L51/5088 H01L51/0012 H01L51/0046 H01L51/0081 Y02E10
/549

代理机构(译) YOUNG＆THOMPSON

审查员(译) VU，DAVID

助理审查员(译) TAYLOR，EARL

其他公开文献 US20100263727A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机半导体器件包括，在第一金属电极和第二电极的一对电极之间，至
少包括发光层，从第一金属电极去除空穴的空穴注入层，在其上形成的
空穴传输层。用于将由空穴注入层除去的空穴传输到发光层的第一金属
电极一侧的发光层和在第二电极一侧的发光层上形成的电子传输层用于
去除来自第二电极的电子并将电子传输到发光层，其中有机半导体器件
还包括结晶度控制构件，该结晶度控制构件是沿着与第一电极接触的空
穴注入层的接触表面的一系列不连续簇。金属电极，用于控制结晶分子
的取向。
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